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Résumé
Le stage a pour objectifs de synthétiser des monocouches atomiques de MoS2 et de SnS2 (des matériaux

semiconducteurs bidimensionnels) et d'étudier les propriétés (opto)électroniques de ces nano-objets en les intégrant
dans des transistors et des phototransistors

Sujet détaillé

Le stage s'integre dans un projet collaboratif (CEA-Saclay/CEA-Grenoble) visant a étudier les propriétés électroniques
de nanomatériaux semiconducteurs bidimensionnels (typiquement des monocouches de SnS2 et de MoS2) en
couplant des mesures électriques sur des micro/nano-dispositifs a leur observation par des techniques d'analyse en
champ proche électrique dérivées de la microscopie a force atomique.

Dans ce contexte, I'étudiant recruté au CEA-Saclay/LICSEN aura pour missions:
1. de Synthétiser par CVD (chemical vapor deposition) des matériaux semi-conducteurs bidimensionnels (épaisseur

Mots clés

Nanosciences, nanodispositifs, MoS2, matériaux 2D, KPFM, transistors, CVD

Compétences

CVD, AFM, MEB, XPS, lithographie optique et électronique, mesures électriques
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